
InGaAs PIN-PHOTO DIODES（0.9～1.7μm） 

新製品 NEW PRODUCT

1.3/1.5μm帯 高速フォトダイオード 
HIGH SPEED RESPONSE PHOTO-DIODES

分光感度特性 
Frequency characteristic

周波数特性　Frequency characteristic

500φ：200M 
300φ：600M 
80φ：2G 
40φ：3G

特長 
低暗電流 / Low dark current
高感度 / High sensitivity
高速応答性 / High-speed response
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